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2. Claim3

Claim 3 defines a layer system, wherein the substrate is glass.
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4. Claims 8,9
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5. Claim 10
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Claim 13 defines a method for producing a contact element of a layer system,
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Feld Nr.H  Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Geman Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden flr bestimmte Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstelit:

1. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche diese Behdrde nicht verpflichtet ist, némlich

2. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre—
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiithrt werden kann, ndmlich

3. [:] Anspriiche Nr.
well es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. 1l Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehérde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung méhrere Erfindungen enthélt:

siehe Zusatzblatt

1. D Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengeblhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2 D Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeiihrt werden konnte, der
’ zusétzliche Recherchengebithr gerechtfertigt hatte, hat die Behérde nicht zur Zahtung soicher Geblihren aufgefordert.

3. I-__X:I Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatziichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprlche, fir die Gebuhren entrichtet worden sind, némlich auf die
Anspriiche Nr.

7, 13-21

4. '___I Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren nicht rechizeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist In folgenden
Anspriichen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich D Der Anmelder hat die zusatzlichen Recherchengebiihren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebihr gezahit,

D Die zusé&tzlichen Recherchengebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgeblihr nicht innerhalb der in der
Aufiorderung angegebenen Frist entrichiet.

L__l Die Zahlung der zusatzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt,
namlich:

1. Anspriiche: 1, 2

Anspruch 1 definiert ein Schichtsystem mit einem
Kontaktelement, welches die zumindest -eine obere Schicht
durchdringt und die untere Schicht kontaktiert.

Anspruch 2 definiert ein Kontaktelement aus elektrisch
Teitfahigem Material.

2. Anspruch: 3

Anspruch 3 definiert ein Schichtsystem, wobei das Substrat
Glas ist

3. Anspriiche: 4-6

in Anspriiche 4-6 ist die untere Schicht eine elektrisch
leitende Schicht

4. Anspriiche: 8, 9

Anspriiche 8, 9: das Kontaktelement bedeckt das
Mehrschichtsystem zumindest teilweise

5. Anspruch: 10

Anspruch 10 definiert zwei auf dem Mehrschichtsystem
ausgebildeten Kontaktelemente

6. Anspriiche: 11, 12

Anspriiche 11 und 12 definieren eine photovoitaische Zelle

7. Anspriiche: 13-21, 7

Anspruch 13 definiert ein Verfahren zum Erstellen eines
Kontaktelements fiir ein Schichtsystem, bei dem das
Aufbringen des Kontaktelements mittels Kaltgasspritzen
erfolgt. ‘ ‘
Anspriiche 14-21 sind von Anspruch 13 abhdngig.

In dem Schichtsystem gemdss Anspruch 7 wird das
Kontaktelement mittels Kaltgasspritzen aufgebracht.
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